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科技铸就中国梦
卓越“质”造华虹芯

——专访华虹宏力副总裁李琦博士

文/本刊记者　潘如丹

【自主品牌】

芯片行业最赚钱的公司

“中国每年进口的芯片总

额超过2 000亿美元，超过了原

油，这是我们国家输不起的领

域。”作为从美国硅谷回国的

科技人才，华虹宏力副总裁李

琦博士切身体会到，芯片关系

到祖国的经济命脉。

2 0 1 3 年，同处浦东的中

国第二大和第三大的晶圆代工

厂——上海华虹NEC电子有限

公司和上海宏力半导体制造有

限公司完成合并，实现强强联

合，华虹宏力正式宣告成立。

它们均是中国IC芯片制造行业

具有代表性的龙头企业。

“华虹NEC是国家集成电

路产业重大尖端科技项目——

集成电路是国之重器，是关系国家安全和国民经济命脉的战略性、基础性和先导性产业。在政策

与市场的双轮驱动下，我国集成电路产业增长率连续4年保持在20%左右，当之无愧地成为全球最大的

半导体市场。

作为全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，华虹集团旗下上海华虹宏力半导体制造有限公司（以

下简称“华虹宏力”）为中国集成电路产业的发展做出了卓有成效的贡献。
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909工程的主要承担者，成立于

1997年7月，建成了中国大陆首

条8英寸深亚微米超大规模集成

电路生产线，并主要参与了我

国居民新一代身份证芯片制造

等国家级重大信息化项目，”

李琦博士向记者仔细介绍了公

司的起源，“宏力于2 0 0 3年

9月正式投产，拥有目前最先

进的8英寸晶圆厂，在NOR闪

存技术方面具有世界级领导地

位。华虹NEC和宏力的成功重

组和运营，带动了中国本土半

导体制造产业向二十一世纪的

飞跃发展。”

合并后的华虹宏力作为新

的运营实体，具备了更大规模

的生产能力、更丰富多样的客

户群、更全面和更互补的产品

组合、更具规模的经济效益和

更稳健的财务基础。

自建设中国大陆第一条8英

寸集成电路生产线起步至今，

公司已有3条8英寸生产线，工

艺技术覆盖1 μm—90 nm各节

点，月产能达17.5万片，芯片产

品广泛应用于电子信息产业的

各个方面，承担了包括SIM卡、

第二代居民身份证芯片在内的

一系列事关国计民生的重点芯

片生产任务，产生了巨大的经

济和社会效益。

“目前，华虹宏力已成为

世界第一大的智能卡IC代工厂

商和全球最大的功率器件8英寸

纯晶圆代工企业，”李琦博士

表示，“2018年，我们的8英寸

生产线年出货量首次突破200万

片。”截至2019年6月30日，公

司已连续34个季度实现盈利。

2018年销售收入、毛利率、净

利润再创历史新高：销售收入

达9.3亿美元、毛利率达33.4%、

净利润1.86亿美元。“华虹宏力

的整体盈利能力在全球8英寸纯

晶圆代工企业中名列前茅，并

成为上海集成电路企业中唯一

入围上海市工业纳税百强的企

业。”李琦博士不无骄傲地说。

走出上海服务长三角

随着5G、人工智能、互联

网、大数据、云计算等产业的

蓬勃发展，给晶圆厂创造了巨

大的需求潜力和庞大的市场空

间。科技的快速发展给华虹宏

力的特色工艺平台，如嵌入式

非易失性存储器、功率器件、

电源管理、射频、微机电系统

等产品带来诸多机会。

为支持5G和物联网等新兴

领域的应用，服务长三角区域

一体化发展的国家战略，2017
年8月2日，总投资100亿美元的

华虹无锡集成电路研发和制造

基地项目由集团与无锡市政府

正式签约。

差异化技术是华虹宏力的

核心竞争力，也是其长期和坚

定不移的研发方向。李琦博士

表示，公司将把8英寸90 nm成

功量产经验转移至12英寸，同

时进行65 nm/55 nm嵌入式闪存

的开发。为加快实现华虹无锡

项目的顺利投产，公司在2018
年启动了55 nm逻辑工艺及相关

IP的研发，2019年又开始研发

55 nm嵌入式闪存工艺的存储单

元，目前功能验证已通过，为

55 nm嵌入式闪存技术量产打下

坚实的基础。

2018年3月，华虹无锡项目

正式启动建设，于同年实现了

主厂房结构封顶。按照“整体

规划、分期实施、高效建设、

优质运营”的原则，一期项目

投资约 2 5 亿美元，建设一条

90 nm-65/55 nm、月产能为4万

片的12英寸特色工艺集成电路

生产线。2019年6月首批光刻机

顺利进场，9月17日通线投产。

华虹无锡项目既是公司产能的

升级，也是其发展的新的重要

的里程碑。

华虹无锡项目是集团走出

上海、布局全国的第一个制造

业项目，同时也是无锡市最大

的单体投资项目，在其“新20
发展战略”中具有极为重要的

标志性意义。华虹无锡项目的

建成和顺利投产，更是标志着

全国最先进的特色工艺生产线

和第一条12英寸功率器件代工

生产线的诞生，成为集团贯彻

落实打响“上海制造”品牌建

设战略的重要抓手。
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科技创新永无止境

“经过多年的研发创新和

持续积累，2018年华虹宏力特

色工艺累计获得中国和美国有

效授权专利超过3 000件，打破

了中国半导体产业过分依赖技

术引进的局面，大大降低特色

工艺技术成本，为国内外客户

提供了更加经济有效的造芯平

台，”李琦博士继续介绍说，

“目前，嵌入式非易失性存储

器工艺平台是公司的第一大营

收来源，营收增长主要来自金

融卡芯片和MCU等。”

华 虹 宏 力 的 嵌 入 式 非 易

失性存储器工艺平台非常适用

于智能卡芯片，国家第二代居

民身份证芯片、公交卡芯片、

世 博 会 门 票 和 奥 运 会 门 票 的

R F I D等产品都大量采用了这

个平台。当前公司重要客户采

用嵌入式非易失性存储器工艺

平台生产的安全芯片，分别获

得了国际权威认证机构授予的

CC EAL5+安全证书和EMVCo安
全证书，突破了国外芯片公司

的垄断。

在保持智能卡市场竞争优

势的同时，公司积极布局物联

网引领的MCU市场。MCU是

嵌入式应用的最核心器件，是

万物互联智能终端的“中枢神

经”。在MCU领域，华虹宏力

拥有全面的嵌入式非易失性存

储器工艺平台组合，从0.5 μm

到90 nm，应用包括智能卡、高

中低端微控制器等产品。2015
年公司成功量产了0.11 μm超低

漏电（“ULL”）嵌入式闪存平

台，支持RF-CMOS设计，其

N/P管静态漏电<1pA/μm，达

到业界先进水平。

2018年，华虹宏力分立器

件技术在汽车电子市场屡有斩

获，低压MOSFET进入汽车车

身稳定系统，IGBT已进入电动

汽车的充电桩和逆变器，已成

为汽车电子功率器件可靠的平

台。汽车产业虽然是传统制造

业，但却是个能让人热血沸腾

的制造业，因为汽车承载了人

类跑得更快、探索更广阔空间

的梦想。在市场对节能减排和

驾驶舒适性的更高要求下，新

能源汽车逐步走到时代舞台中

央。有别于传统燃油车，新能

源汽车里的电机、电池、车载

充电机、电机逆变器和空调压

缩机等都需要大量的功率半导

体。2018年，继续研发SJNFET 
3代、逆导型IGBT、SJ-IGBT
等新一代分立器件技术，以及

高压大电流车用IGBT和超级结

MOSFET等技术，将成为公司未

来营收优化的增长点。

二十余载“芯”路历程，

公司携手海内外众多芯片设计

公司，以信息安全、智能、绿

色产品为核心，在消费电子、

通信、工业与汽车电子、计算

机等领域表现卓著。华虹宏力

聚焦集成电路制造主业发展，

不断加快提升工艺研发水平，

在生产经营中创造了一个又一

个新的记录。作为本土集成电

路制造骨干和标杆企业，华虹

宏力位列全球头部代工厂的地

位不断得到巩固，国际竞争力

持续增强。　

22


